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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОСАД- 
КОВОГО МАТЕРІАЛУ ЦЕРЦИСІВ ШЛЯХОМ ПІКІРУВАННЯ

Одним з технологічних прийомів при вирощуванні сіянців є пікірування. Досліджено його вплив на 
якість сіянців та встановлено, що даний метод є ефективним при розмноженні та одержанні
якісного посадкового матеріалу церцисів.

Рід Cercis L. об'єднує сім видів, пош и­
рених у  Північній Америці, Південній 
Європі та Південно-Східній Азії [3 — 6]. 
Рослини даного роду були введені в 
культуру ще на початку XVI ст., оскіль­
ки мають високі декоративні власти­
вості впродовж усього вегетаційного 
періоду.

В Україну рід інтродуковано в другій 
половині XVIII ст., але й досі його види 
не набули ш ирокого розповсю дж ення. 
Впровадження їх у зелене будівництво 
України обмеж ене через відсутність да­
них щодо біоекологічних особливостей 
та рекомендацій щодо розмнож ення. 
Тому нами в ум овах дендроп арку  
"Софіївка" були закладені досліди з 
вивчення особливостей  насіннєвого  
розм нож ення видів роду Cercis, зокре­
ма методом пікірування сіянців.
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М етою роботи було встановити від­
нош ення церцисів до пікірування, ви я­
вити кращ і строки його проведення та 
вивчити особливості розм нож ення ви ­
дів роду Cercis методом пікірування.

Як об'єкти досліджень були вико­
ристані види: С. canadensis L., С. grif- 
fithii Boiss., С. chinensis Bunge, C. sili- 
guastrum  L. та його форм а 'Albida'.

Відомо, що хорош ий результат дає 
зелене пікірування, яке проводиться в 
найраніш і строки, до настання посуш ­
ливої погоди. Тому, для забезпечення 
ранніх строків пікірування необхідно 
провести якомога раніш е посів насіння, 
що дасть можливість своєчасно мати 
необхідну кількість сіянців для пікіру­
вання. Якщо пікірування здійснити вліт­
ку, це призведе до значних втрат. Такі 
сіянці відстають у  рості і часто дають 
великий відпад. Тому для одерж ання по­
садкового матеріалу ми висівали насін­
ня в контейнери, які набивали ґрунто-
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сумішшю (ґрунт — 70%, пісок — 20 %, 
торф  — 10%), у  кількості 100 шт. у кож ­
ний контейнер, піддавали двомісячній 
стратифікації, а в перш ій декаді берез­
ня розміщ али в теплицях для одерж ан­
ня сходів.

Оскільки церцису властиве явищ е 
“твердонасінності" і він має невисокий 
відсоток енергії проростання, пікіруван­
ня ми проводили в три строки (5.06,
15.06 і 25.06). Для пікірування викорис­
товували рослини, які мали перш у пару 
листків. П ересадка на такій стадії, коли 
ще не повністю використаний запас 
пластичних матеріалів, що містяться в 
сім'ядолях, забезпечує найвищ ий відсо­
ток приж ивання розпікірованих рослин 
[і].

За даними спостереж ень, пересадка 
в старш ому віці призводить до значного 
відсотка відпаду.

Для вирощування сіянців церцисів ви­
користовували чорноземи опідзолені, які 
є характерними для дендропарку "Софі- 
ївка". С іянці висадж ували на гряду 
інтродукційної ділянки під кілочок на 
глибину до кореневої шийки. Схема по­
садки 30x12 см. Повторність трикратна.

Відомо, що після пікіровки добре 
приж ивання садж анців мож ливе за від­
повідних умов: своєч асн и й  полив,
мульчування, розпуш ування міжрядь. 
Д еякі автори [1, 2] пропоную ть п ри ­
тіняти рослини в сонячну погоду для 
запобігання опікам та кращ ого п ри ж и ­
вання. П роте нами при вирощ уванні 
пікірованих сіянців церцисів було вста­
новлено, що притінення проводити не 
варто. Сіянці, вирощ ені без затінення, 
виявилися стійкіш ими до н есп ри ят­
ливих кліматичних умов: сильного віт­
ру, сонячних опіків, злив тощо. Тому 
при ви рощ уванн і сіянц ів  церцисів  
практикувати затінення недоцільно, ос­
кільки ці сіянці світлолюбні і не п ер е­

носять затінення, а роботи, пов 'язан і з 
цим процесом, збільш ую ть собівартість 
сіянців.

Під час досліджень ми спостерігали 
кращ ий розвиток у сіянців, розпікіро­
ваних у похмурі дні та вечірні години.

Після пікірування ріст сіянців затри­
мується, але це не свідчить про недо­
цільність його застосування. П еревага 
таких сіянців у рівномірному розм іщ ен­
ні на площі живлення, кращ ому освіт­
ленні та інших факторах, що сприяють 
нормальному росту рослин, вони більш 
доступні для агротехнічних заходів. 
Крім того, ріст і розвиток сіянців після 
пікірування залеж ить від біологічних 
особливостей виду (табл. 1).

Зазначимо, що інтенсивність прирос­
ту сіянців після пікірування значно 
знижується, і різниця між  розпікіру- 
ваними і залиш еними на місці посіву 
рослинами становить 5 —18 см. До кінця 
вегетаційного періоду рослини обох 
груп закінчують свій ріст, проте залеж ­
но від строків посадки незначна різниця 
у  висоті сіянців зберігається. Так, 
середня висота сіянців становить при 
посадці 5.06 — 12,3 — 26,2 см; 15.06 —
11,8-24 ,2 , 25.06 -  10 ,7-20 ,1  см.

Н айкращ ий розвиток крони спос­
терігається у  С. canadensis L., діаметр 
крони становить при трьох строках 
посадки віповідно 8,5, 8,0 і 8,7 см. Зн ач­
но менші розміри крони спостерігали у 
С. siliquastrum  L. f. 'Albida' (відповідно
7,1, 6,3 та 6,2 см). Вимірювання діаметра 
стовбура біля кореневої ш ийки пока­
зало пряму кореляційну залеж ність між 
строками посадки рослин та діаметром 
стовбура. Так, при посадці 5.06 цей 
показник дорівню є 1,6 —2,8 мм залеж но 
від виду, 15.06 — 1,5 —2,8 мм, а 25.06 —
1,3 —2,5 мм.

Велике значення мають строки по­
садки для приж ивання рослин. При по-
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<>s£
садці 5.06 відпад становить 8 — 14%, 15.06
-  11-13% , а 25.06 -  12-16% .

Отже, при різних строках посадки 
рослин спостерігається тенденція до 
зниж ення всіх якісних показників рос­
ту надземної частини розпікіруваних 
рослин.

Розвиток кореневої системи також  
залеж ить від строків пікірування і чим 
раніш е висаджені рослини, тим кращ е 
вони розвиваю ть стриж невий корінь.

А налізую чи розви ток  корен евої 
системи (табл. 2), бачимо, що кількість 
коренів першого порядку становить при 
висадженні 5.06 — 3 — 5 шт, 15.06 і 25.06 —
3 — 4 шт.

В имірю вання діам етра корен ів  
першого порядку показали, що залеж но 
від строків висадж ення максимальне 
значення діаметра дорівнює 0,2 —0,4 мм, 
а мінімальне — 0 ,1 —0,2 мм. Діаметр 
кореневої системи варію є залеж но від 
виду від 4,0 до 10,2 см. Велике значення 
для росту  п ік іруваних рослин  має 
глибина проникнення кореня. Так, при 
посадці 5.06 коренева система прони­
кає залеж но від виду на глибину 15,2 — 
21,4 см, 15.06 -  14 ,3 -21 ,3 , а 25.06 -  
1 4 ,0 -1 9 ,2  см.

Отже, насіннєве розм нож ення цер- 
цисів методом зеленого пікірування має 
як свої переваги, так і недоліки. Виро­
щ ені методом п ікірування рослини 
еф ективно використовую ть площу ж и в­
лення, метеоф актори тощо, проте пози­
тивний результат одержуємо при ран ­
ніх строках посадки, оскільки при пізні­
ших строках під час літньої засухи спос­
терігається великий відсоток відпаду.

Для отримання сіянців видів роду 
Cercis L. при необхідності мож на висі­
вати насіння з подальшим пікіруванням 
рослин у  ф азі одного-двох справж ніх 
листків у  відкритий ґрунт із загущ ених 
посівів.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ЦЕРЦИСОВ ПУТЁМ 
ПИКИРОВКИ

JI.A. Колдар

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Одним из технологических приёмов при 
выращивании сеянцев является пикировка. 
Исследовано её влияние на качество сеянцев 
и установлено, что данный метод эффек­
тивен при размножении и получении каче­
ственного посадочного материала церцисов.

PECULIARITIES OF FORMING OF 
ORNAMENTAL PLANTING MATERIAL 
OF CERCIS SPECIES BY SINGLING

L.A. Koldar

Dendrological park Sofiyivka of 
NAS of Ukraine, Ukraine, Uman

The singling is one of the technological methods 
of seedlings growing. It was investigated its influ­
ence on the quality of seedlings and stated that 
this method is effective for Cercis propagation 
and provides high quality of planting material.
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